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Al (21) 404078 (22) 201305 27

(51) HOTL 21/00(2006.01)
HO1L 27/00(2006.01)
G11C7/00(2006.01)
GT11C 13/04(2006.01)
G11B 7/00(2006.01)
G11B7/24(2013.01)
G11B9/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Krakéw

(72) SZACKHOWSKI KONRAD; PODBORSKA AGNIESZKA:;
LIS MARIA; PILARCZYK KACPER

(54) Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujacy
efekt pamieci krétkotrwatej

(57) Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujacy efekt pa-
mieci krétkotrwatej charakteryzuje sie tym, Ze sktada sie z dwdch
warstw podtozowych przewodzacych (1 i 2) transparentnych
optycznie, usytuowanych zasadniczo réwnolegle wzgledem sie-
bie w pewnej odlegtosci, w potozeniu, w ktérym ich powierzchnie
przewodzace zwrdcone s3 do siebie. Pomiedzy nimi usytuowane
s3 co najmniej dwie warstwy: materiatu kompozytowego (3, 6)
i elektrolitu (4), przy czym do co najmniej jednej z warstw podto-
zowych przewodzacych (1, 2) przylega warstwa materiatu kompo-
zytowego (3, 6), stanowigcego nanokrystaliczny pdtprzewodnik
szerokopasmowy z dodatkiem organicznych zwigzkéw donorowo-
akceptorowych, na ktérej usytuowana jest warstwa elektrolitu (4),
w sktad ktérej wchodzi ciecz jonowa, zwiazki zwiekszajace lepkose
oraz mediator redoksowy. Pomiedzy warstwami materiatu kompo-
zytowego (3, 6) i elektrolitu (4) umieszczona jest warstwa polimeru
jonowymiennego (5).

(8 zastrzezen)
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(51) HOTL 21/306 (2006.01)
(71) INSTYTUT WYSOKICH CISNIEN
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa;
TOPGAN
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Warszawa

(72) KAMLER GRZEGORZ; BOCKOWSKI MICHAY;
GRZEGORY IZABELLA; tUCZNIK BOLEStAW

(54) Usuwanie uszkodzen i defektow
z powierzchni i obszaréw podpowierzchniowych
krystalicznych ptytek azotku galu GaN i zwigzkow

o wzorze Ga, , (Al In,N

(57) Sposéb usuwania uszkodzen i defektéw z powierzchni
i obszaréw podpowierzchniowych krystalicznych, ptytek azotku
galu (GaN) i zwigzkéw o wzorze Ga, Al InN, charakteryzuje sie
tym, ze ptytki GaN sg szlifowane mechanicznie, nastepnie polero-

wane proszkiem diamentowym o $redniej wielko$ci ziarna 7,512 um,
a nastepnie polerowane na miekkiej powierzchni w czasie powyzej
min z szybkoscia liniowg powyzej 1 cm/s pod naciskiem powy-
76j 1 g/cm? w obecnosci cieczy dozowanej z szybkoscig powyzej
1 cm?/h zawierajacej co najmniej jedna reaktywna substancje chemi-
czna, np. kwas lub zasade o tacznym stezeniu powyzej 0,0001 mol/I
i/lub co najmniej jedna substancje utleniajaca o facznym steze-
niu powyzej 0,0001 mol/1 oraz co najmniej jedna substancje statg
w postaci zawiesiny lub roztworu koloidowego w iloéci co najmniej
1 mg/dm?, przy czym poszczegdlne sktadniki moga by¢ dozowane
w postaci mieszaniny jesli ze sobg nie reaguja lub reaguja w stopniu
nieistotnym w przedziale czasowym, w ktérym trwa polerowanie
lub oddzielnie, jesli reaguja ze soba w istotnym stopniu w przedzia-
le czasowym, w ktérym trwa polerowanie.

(5 zastrzezen)
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(51) HO1M 8/16 (2006.01)
GOTN 27/28(2006.01)

(71)  INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH
IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdansk;
ENERGA
SPOEKA AKCYINA, Gdansk;
UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) LIEDER MAREK

(54) Sposéb otrzymywania materiatu elektrodowego
w mikrobiologicznym ogniwie paliwowym
i materiat elektrodowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest materiat elektrodowy w mikro-
biologicznym ogniwie paliwowym, ktéry charakteryzuje sie tym,
Ze zawiera adsorpcyjna warstwe, korzystnie monowarstwe N, N-di-
alkiloditiokorboaminianu na powierzchni grafitu lub na powie-
rzchni grafitu z osadzonymi klastrami platyny. Wynalazki dotyczy
réwniez sposobu otrzymywania materiatu elektrodowego, ktéry
polega na tym, Zze powierzchnie grafitowego podtoza poddaje
sie 0czyszczaniu przez wygrzanie w obojetnej atmosferze w tem-
peraturze od 350°C do 550°C, a nastepnie zanurza sie na okres
od 30 do 90 minut w roztworze kwasu azotowego o stezeniu
od 10 do 40% obj., o temperaturze od 60°C do 90°C. Nastepnie od-
tlenia sie za pomoca argonu roztwor o sktadzie 0,1 M kwasu chlo-
rowegoVIl i od 0,1 do 0,3 mM kwasu heksachloroplatynowegolV.
Kolejno prowadzi sie elektrolize z osadzaniem platyny natychmiast
po zanurzeniu grafitu w kapieli, zas po zaprzestaniu elektrolizy
elektrode natychmiast wyciaga sie, ptucze woda i etanolem abso-
lutnym, czysta elektroda zostaje zanurzona w roztworze etanolo-
wym zawierajgcym 1-100 pmol CS, na 1 cm? powierzchni grafity,
korzystnie 50 umol CS, i 1-100 umol aminy 1 cm? powierzchni gra-
fitu, korzystnie 50 umol CS,, na okres od 1 do 5 minut, korzystnie
3 minuty.

(4 zastrzezenia)

Al (21) 404182 (22) 2013 06 03
(51) HO1M 10/42(2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) KONIECZNY RYSZARD; MYCZKO ANDRZE)J

(54) Urzadzenie dozujace elektrolit do elektrolizera
i uktad elektryczny do sterowania urzadzeniem
dozujacym elektrolit do elektrolizera

(57) Urzadzenie zawiera zasadniczy zbiomik (1) z elektrolitem,
w ktorym umieszczone sg ptywaki (A, B), potagczony przewodem
rurowym (5) z elektrolizerem (7), oraz pomocniczy zbiornik (8)
7 elektrolitem, w ktérym jest pompa (C) potaczona przewodem ru-
rowym (9) z zasadniczym zbiornikiem. Ptywaki (A, B) potaczone
sq z uktadem elektrycznym sterujgcym utrzymanie poziomu elektro-
litu w okreslonym przedziale i praca pompy (C). Poziom elektrolitu



